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Préface

RADIO-TRANSISTORS ne supplante pas les recueils de caracté-
ristiques tels que le Guide Mondial des Transistors (principales carac-
téristiques limites et de fonctionnement de tous les transistors) ou la col-
lection des Caractéristiques universelles des transistors (courbes
et données détaillées sur les transistors les plus courants). Mais, étant de
conception tout a fait différente, il les complete harmonieusement.

RADIO-TRANSISTORS est une collection de schémas d'utilisa-
tion de tous les transistors employés actuellement en radio. Ces schémas
sont classés par ordre alphanumérique de I'appellation du transistor; les
lettres ont priorité sur les chiffres. lls indiquent, avec les valeurs des élé-
ments essentiels d'utilisation, certaines caractéristiques importantes, tels
que les gains en courant et en puissance, facteur de bruit, fréquence de
travail, etc. Un coup d'ceil rapide sur un petit schéma permet de connaitre
immédiatement toutes les données pratiques d’utilisation.

Dans RADIO-TRANSISTORS, seuls des signes conventionnels et
bien connus ont été utilisés. Tout le monde doit donc pouvoir comprendre
les renseignements contenus dans cet ouvrage, et cela sans avoir lu la pré-
sente introduction... ou aprés I'avoir oubliée. Malgré cela, et pour la tran-
quillité de sa conscience, I'auteur préfere rappeler le principe des nota-
tions utilisées.

m Le branchement des transistors est présenté vu
par en dessous.

Pour faciliter la lecture des schémas, des flé-
ches indiquent I'entrée et la sortie des signaux
a amplifier.

L'appellation du transistor est indiquée au coin supérieur gauche de
chaque schéma. Elle peut étre suivie d’'une autre appellation; cela
signifie que les deux transistors mentionnés ont des caractéristiques
suffisamment voisines pour que le méme schéma d'utilisation soit
valable. Si la deuxieme appellation est mise entre parentheses, les
valeurs correspondantes du schéma apparaissent également entre paren-
théses. De la méme facon, la parenthese peut encore étre utilisée pour
caractériser différentes conditions de fonctionnement dans un méme
montage (valeur des éléments pour différentes tensions d’alimenta-
tion, etc.). En dessous de I'appellation du transistor, se trouve I'indica-
tion de la fonction suivant les symboles classiques :

Ose : Oscillateur.

HF : Haute fréquence.

Conv : Conversion de fréquence.

MF : Moyenne fréquence.

BF : Basse fréquence.

P . Amplification de puissance (étage de sortie).
VHF : Transistor utilisable aux trés hautes fréquences.



m En haut de chaque schéma, sont indiqués les caractéristiques essen-
tielles du transistor et du montage :

Fb
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Glai_n)de courant (en basse fréquence, sauf indication spé-
claie).

Facteur de bruit.

Gain en puissance du montage.

Gain de conversion.

Fréquence de transition (& laquelle fi= 1).

Dans le cas des transistors a effet de champ (F.E.T.),
on trouve les notations :

Courant de drain a tension de gate nulle.

Pente, transconductance, ou conductance mutuelle.
Tension de blocage ou de cut-off du gate.

Résistance interne de sortie.

< La fréquence de travail est indiquée dans le cas des montages amplifica-
teurs HF ou MF. ainsi que dans certains quadrip6les dont les éléments
dépendent de la fréquence. Ces dessins de quadrip6les contiennent éga-
lement la mention de la tension de collecteur (Vp) et du courant de col-
lecteur (le) correspondant aux valeurs indiquées.

« Plusieurs schémas peuvent étre consacrés a un méme transistor lorsque
celui-ci peut avoir plusieurs fonctions ou travailler sous différentes
conditions d'utilisation.

m Les chiffres enfermés dans des cercles indi-
quent, en volts, les tensions continues qui

[ existent entre le point d'attache du cercle et

la masse. La polarité est exprimée par les
signes ou —



m Les intensités continues sont indiquées dan
des carrés intercalés dans les circuits comm
300 des appareils de mesure; elles sont toujoui
exprimées en milliamperes. Dans le cas df
amplificateurs classe AB. les intensités min
male et maximale sont indiquées Tune e
dessous de I'autre, dans le méme carré.

m Les chiffres enfermés dans des triangles ind
quent des tensions alternatives.

m Le dessin du haut-parleur contient des chi
fres exprimant Wmpédance de charge et
puissance maximale de sortie. Cette demie
n'est pas la valeur théorique extréme, im
celle qu'on peut obtenir avec un transforir

300 teur de sortie de faibles pertes.

m La valeur ohmique apparaissant entre les b<

nés de sortie ou d’entrée d’un transformate

1 indique I'impédance d'adaptation de I'enrc
lement correspondant.

50

m Les éléments dessinés en pointillé indiqut
—WA— les résistances ou capacités internes que p
séde le montage entre les points corresp<
dants.




Préface

RADIO-TRANSISTORS does not replace the handbooks such as the
Guide Mondial des Transistors (principal characteristics and applica-
tions of ail transistors) or the manual Caractéristiques universelles
des Transistors (graphe and complété data on the main types). But being
of a conception totally different, RADIO-TRANSISTORS complétés them
harmoniously.

RADIO-TRANSISTORS is a collection of schematic diagrams of ail
the transistors used at présent in radio. These diagrams are classified by the
alphabetical and numerical désignation of the transistors letters having
priority over the numbers. They indicate, along with the values of the
components used, certain important characteristics, such as gain in
current and power, noise factor, working frequency, etc. A glance at the
diagram gives ail the practical details.

In RADIO-TRANSISTORS only usual and well-known symbols are
used. Everyone should therefor be able to grasp the information con-
tained in this handbook even without having read the présent introduc-
tion or after having forgotten it. Nevertheless to sooth his conscience, the
author prefers enumerating the following notations.

The connections of the transistors are as seen
from below.

To facilitate the compréhension of the dia-
grams, the arrows indicate the input and
output of the signais being amplified.

m The désignation of the transistor is indicated in the upper left-hand
corner of each diagram. It may be foliowed by another; this means
that both transistors mentioned are sufficiently similar so that the same
diagram can be used. If the second désignation is between parenthesis,
the corresponding values of the diagram are similarly indicated between
parenthéses. In a like manner, the parenthesis can be used to indicate
different conditions of operation in the same layout (values for diffe-
rent voltages applied, etc.). Below the désignation of the transistor,
will be found the classic indication of the function :

OSC : Oscillator.
HF : High-frequency.
Conv : Frequency converter.

MF : Intermediate frequency.
BF : Audio frequency.
P . Power amplification (output stage).

VHF : Very high frequency application.



At the top of each diagram, the main indications of the transistor and
its allied components are indicated.

P '

Fb
GP
GC
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Current gain (at audio frequencies except spécial
indication%.

Noise factor.

Power gain of the set-up.

Conversion gain.

Transition frequency (at which /i = 1).

In the case of field effect transistors (F.E.T.), the
following indications are given:

Drain current at null gate voltage.

Slope, transconductance, or mutual conductance.
Gate blockage or cut-off voltage.

Internai output résistance.

m The working frequency is indicated in the case of high or intermediate
frequency amplifiers as well as in certain four-pole units of which the
éléments are dépendent on the frequency. These drawings of the four-
pole units also contain the mention of the collector voltage (Vc) and
collector current (Ic) corresponding to the values indicated.

m Several diagram may be devoted to the same transistor when it has
several functions or can work under different conditions of utilisation.

m The figures in the circles indicate in volts,
the D.C. voltages, that exist between the
point where the circle is attached.and the bus.
Polaritv is expressed by the signs 4- or —.



300
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m The D.C. currents are indicated in the squa-
res that are intercalated in the circuits as so
many measuring instruments; they are always
expressed in milliamps. In the case of clase
AB amplifiers, the minimum and maximum
currents are indicated one below the othei
in the same box.

m The figures enclosed in the triangles indicatt
A.C. voltages.

m The drawing of the loud-speaker contain
the figures expressing the impédance load an(
maximum power output, the latter not bein;
the extreme theoretical value but the one tha
can be obtained with a low-loss output trans
former.

m The ohms value that appears at the input o
output lugs of a transformer indicate th
adaptation impédance of the correspondin
winding.

m The éléments drawn in dotted Unes indicat
the internai résistances or capacities that exi.'
between the corresponding points.



Vorwort

RADIO-TRANSISTORS erganzt harmonisch zwei bereits gut be-
kannte Sammlungen von Transistor-Kenndaten | Guide Mondial des
Transistors (wichtigste Grenz- und Betriebswerte aller Transistoren ) und
Caractéristiques universelles des transistors (Kennlinien und Pa-
rameter der gebrauchlichsten Transistoren).

RADIO-TRANSISTORS st eine Schaltungssammlung mit Anwen-
dungsbeispielen aller zur Zeit in der Rundfunk- und Niederfrequenztech-
nik verwendeten Transistoren. Die Schaltungen sind alphanummerisch
nach den Bezeichnungen der Transistoren eingeordnet: die Buchstaben
sind den Ziffern vorangesetzt. Neben den Werten der hauptsaehliehsten
Schaltelemente enthalten diese Zeiehnungen Angaben Uber einige wiehtige
Daten. wie Strom- und Leistungsverstarkung, Rauschfaktor. Betriebs-
frequenz, usw. Ein kurzer Bliek auf die kleine Schaltung geniigt. um sofort
aile praktischen Angaben Uber die Verwendung des Transistors zur Ver-
fligung zu haben.

RADIO-TRANSISTORS enthalt nur allgemein bekannte und
gebrauchliche Zeichen und Symbole. Somit kann jeder ohne weiteres die
in dieser Broschire enthaltenen Angaben verstehen, und das selbst, wenn
er diese Einfihrung nicht gelesen... oder bereits wieder vergessen hat.

Trotzdem mochte der Verfasser, auch in Hinsicht auf sein ruhiges
Gewissen, das Prinzip der verwendeten Bezeichnungen kurz erlautern.

m Die Anschlisse der Transistoren sind von der
unteren (Anschluss-) Seite aus gesehen.

Das Lesen der Schaltungen wird durch Pfeile
vereinfacht, die Ein- und Ausgang der zu
verstarkenden Signale angeben.

Die Typenbezeichnung des Transistors ist in der linken oberen Ecke
jeder Schaltung angegeben. Eine zweite Bezeichnung kann darauf
folgen; es handelt sich dann um zwei Transistoren deren Kennwerte so
ahnlich sind, dass ein gleiches Anwendungsbeispiel fur beide giltig ist.
Wenn die zweite Bezeichnung in Klammern steht, dann erscheinen die
entsprechenden Angaben im Schaltbild ebenfalls in Klammern.
Ahnlich werden die Klammern auch verwendet, um in einer Schaltung
mehrere Betriebsbedingungen anzugeben (Dimensionierung fur ver-
schiedene Speisespannungen, usw. ). Unter der Typenbezeichnung wird
die Funktion wie folgt angegeben:

Ose : Oszillator.

HF : Hochfrequenzverstarker.

Conv : Mischstufe.

MF . Zwischenfrequenzverstarker.

BF : Niederfrequenzverstarker.

P . Leistungs- (End-) Stufe.

VHF : Bei sehr hohen Frequenzen verwendbarer Transistor.



* Boven elk schéma zijn de belangrijkste gegevens van de transistor en
van de schakeling aangeduid :

fi
Fi,
GP

GC
fj

19SS
S

VgsO :

p

Stroomversterking (op lage frekwenties, behoudens spé-
ciale aanduiding).

Ruisfaktor.

Energieversterking vande schakeling.
Conversieversterking.

Overgangsfrequentie (waarbij 0= 1).

In het geval van transistors met veld effect (F.E.T.)
treft men de volgende noteringen aan :

Draineerstroom zonder gate spanning.

Helling, transconductantie, of onderling geleidings-
vermogen.

Blokkeringsspanning of gate afsluitingsspanning.
Inwendige uitgangsweerstand.

m De werkfrekiventie is aangeduid in geval van HF of MF versterker-
schakelingen. zoals ook in zekere l'ierpolen uaarvan de elementen van
de frekwentie afhangen. Deze tekeningen van vierpolen bevatten even-
eens de vermelding van de kollektorspanning (Vc) en van de kollek-
torstroom (Ic) overeenkomstig de aangegeven waarden.

m Verschillende schémas kunnen gebruikt worden voor een zelfde tran-
sistor. wanneer deze verschillende funkties kan hehben of onder ver-
schillende voorwaarden kan werken.

m Door de cijfers in cirkeis worden aangeduid.
in volts, de gelijkspanningen tussen het aan-
sluitpunt van de cirkel en de massa. De pola-
riteit is aangeduid door de tekens -|- of —.



« De gelijkstroomwaarden zijn aangeduid in

vierkanten welke als meetinstrumenten in
de stroomkring ingelast zijn; zij zijn steeds
uitgedrukt in milliampéres. In het geval van
klasse AB versterkers, worden de minimale
en maximale waarden onder elkander in
hetzelfde vierkant aangeduid.

De cijfers in de driehoeken geven de wissel-
spanninpen.

De tekening van de luidspreker bevat cijfers
welke de belastingsimpedantie en het maxi
male uitpannsvermopen weergeven. Dit laatsti
is niet de theoretisch uiterste waarde. maai
die welke men met een uitgangstransformatoi
met zwakke verliezen kan verkrijgen.

De tussen de uitgangs- of ingangsaansluitin
gen van een transformator genoemde ohms
waarde geeft de aanpassingsimpedantie vai
de betreffende wikkeling.

Door de met een stippellijn getekende el<
nienten worden de intvendige weerstande
of kapaciteiten van de schakeling tussen d
betreffende punten aangegeven.
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Dans la
méme série

Prés de 900 tubes sont présentés dans ce recueil; chacun
est représenté par son culot et est accompagné de ses
caractéristiques de service essentielles; les conditions
normales d’emploi figurent dans un schéma type pour
chacun, ot sont indiqués les valeurs des éléments principaux.
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1 60 pages, format 21| x 13,

Ce recueil de 176 pages contient prés de 400 schémas-
type avec culottage et valeurs des différents éléments. Sous
cette forme sont présentées les caractéristiques de service
de tous les modeles utilisés en télévision : tubes images,
tubes électroniques, diodes au germanium.
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